
برگه‌‌مشخصات‌فنی
PD-110حسگر‌نیمه‌هادی‌فوق‌سریع‌مدل‌

صوصاتصال‌مستقیم‌به‌اسیلوسکوپ‌بوسیله‌کابل‌مخ

ی‌امکان‌تنظیم‌سفارشی‌حسگر‌جهت‌اندازه‌گیری‌لیزرها

پالسی‌با‌سرعت‌های‌مختلف

nm 1700~960امکان‌تنظیم‌دستگاه‌در‌بازه‌طول‌موج‌

اندازه‌گیری‌پهنای‌پالس‌منابع‌نوری‌پالسی

اندازه‌گیری‌قطار‌پالس‌منابع‌نوری‌پالسی

عدم‌نیاز‌به‌امپدانس‌خارجی

تریقابلیت‌سفارش‌با‌ولتاژ‌بایاس‌متناسب‌با‌نیاز‌مش

)طبق‌سفارش(دریچه‌ورودی‌فایبر‌کوپل‌

nm 960  1700 %10از‌بازه‌حساسیتِ‌بیش

nm 1550 ‌موج‌بیشینه‌حساسیتطول

InGaAs Photodiode نوع‌حسگر

ns ≤ 0.5 خیزو‌زمان‌افت
(Rise / Fall time)

- BNC خروجیاتصال

 30 fW/ 𝐻𝑧 (NEP) توان‌معادل‌نویز

nA  4 جریان‌تاریک‌

V  10 ولتاژ‌بایاس‌

 1pF (f=1 MHz) ظرفیت‌خازنی‌اتصال

µm2 7850 حساسسطح

mm ∅0.1 ورودیسطح

gr < 200 وزن

mm3 35 x 35 x 30.5 ابعاد

مشخصات‌فنیویژگی‌ها

،سریعبسیارپاسخ‌گوییباوداردرانزدیکفروسرخمحدودهدرعملکردقابلیتPD-110مدلسریعفوقحسگر
کنارردخطیپاسخ‌گوییوگستردهطیفیپهنای.می‌سازدآشکارراسریعفوقنوریپرتوهایازگسترده‌ایطیف

یاراه‌اندازهیچنیازمندحسگراینخروجی.می‌آیندبه‌شمارحسگراینمهممزیت‌هایازمناسب،خروجی
ومی‌باشداستفادهقابلاسیلوسکوپوهمزمان‌سازیاTriggerسیستم‌هایدرمستقیما ‌ونبودهخاصیتقویت‌کننده

.استشدهطراحیسریعلیزرهایدرپالسپهنایاندازه‌گیریبرای

960

1700
𝑛𝑚

~
BNC 𝐺𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑒

6 𝑚𝑜𝑛.

PD-110


